‘ M.E.V.

MIKROELEKTRONIKAI
VALLALAT

IV., Féti Gt 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

BF 966 N-csatornas két Gate-es MOS térhatasa k|ur|teses
médu tetroda

‘ Meretek mm-ben

Ajanlott alkalmazés:

- ma x.0,92 S mcx.2)] UHF hangol6 egység bemené- és keveréfokozataba.
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R A I . Jellegzetes tulajdonsagok:

o £ j . Gate-et védé diodak beépitve.
3 £ min.45 , Nagy keresztmodulacié feldolgozas.
1y ) b o Alacsony zajtényezé.
P =nie— —- i{i_ - T x Nagy AGC atfogési tartomany.
f a 1068 G g Kicsi visszahat6 kapacitas.
g 2 _ z ! Kicsi bemené kapacitas.
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MAXIMALIS HATARADATOK JELOLES BF 966 EGYSEG
Drain-Source fesziltseg VDos , 20 v
Drain aram ip 30 mA
1-es es 2-es Gate altal vezerelt
Source aram csucserteke *ig 172 DM 10 mA
Teljes teljesitmenydisszipacio Tamb=60°C Ptot 200 mWw
Csatorna homerseklete Tc 150 °C
Tarolasi hdmerseklet Tstg - 55...+150 °C
HOELLENALLAS
csatorna es kOrnyezet kdzott RthCA 450 K/W
40x25x15mm egy oldalan 35 um Cu folias
nyomtatott aramkori lapra szerelve
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STATIKUS JELLEMZOK . | .
Tamb=25°C ha masként nincs meghatarozva JELOLES BF 966 [EGYSEG
Drain- Source letdresi fesziltseq
Ip=10 MA | -Vgyg =-Vgps=4V V(BRIDS >20 v
1-es Gate -Source letdresi fesziltseq
tle15=10mA | Vgo5=Vps=0 tViBriGrss | =61 =20 v
2-es Gate- Source letdresi feszlltség
Tlgpg=10mA | Vg15=Vpg=0 * Verygzss | Z6 =20 v
1-es Gate - Source visszaram »
* Ve1s=5Y | Vp2s=Vps=0 Ig1ss <50 nA
2-es Gate-Source visszaram
* VGZS =5V . VG1S=VDS=O 'GZSS <50 nA
Drain aram
Vpg=15V , V1520 | Vg5 =4V Ipss =20 mA
1-es Gate-Source zarofesziltseg
Vps =15V , Vgas =4V, Ip =20mA ~VG1S(OFF) <25 v
2-es Gate-Source zarofesziltseq
Vps =15V, Vgi5=0V, Ig = 20 pA =V 62S(0FF) <20 v
DINAMIKUS JELLEMZOK
Ups =15V, Ip=10mA  Vgag=4V, f=1MHz JELOLES BF 966 EGYSEG
Tamb = 25°C ha maskent nincs megadva :
Meredekseg Yis >15 17 mS
1-es Gate bemend kapacitdasa Cissg1 22 <268 pF
2-es Gate bemend kapacitasa
Vo1520, Vgpsz4V Cissg? 1,1 pF
Visszahato kapacitas (G es S fdldelve) Crss 25, =35 pF
Kimeno kapacitas Coss 08; <12 pF
Teljesitmeny erdsites
9 =2mS, g, =05mS, f =200 MHz Gps 25 dB
gg =33mS,g =1 mS, {f=800MHz Gps 18 dB
Zajtenyezd
Vps=15V, Ip =10mA ,  {=200MHz F 10 d8
Vg25=4V,96=2mA ,  {=800MHz F 23 dB

Schronk Laszlé

Barmely alkalmazastechnikai kérdésben a MEV Félvezeté Agazat Fejlesztése készséggel all felhasz-

naléink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).
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